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摘要(译)

在包括显示部分中的多个像素并且被配置为在多个帧周期中执行显示的
液晶显示装置中，每个帧周期包括写入周期和保持周期，并且在图像信
号输入到每个帧周期之后在写入时段中的多个像素中，包括在多个像素
中的每个像素中的晶体管截止，并且图像信号在保持时段中保持至少30
秒。像素包括包含氧化物半导体层的半导体层，并且氧化物半导体层具
有小于1×10 14 / cm 3 的载流子浓度。
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